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摘要(译)

超声换能器模块可包括：超声换能器，包括基板，与基板分离的薄膜，
用于支撑薄膜的支撑部分，以及基板上的第一电极焊盘;和/或电路板，包
括主体，主体中用于容纳薄膜的开口，以及附接到第一电极焊盘的第二
电极焊盘。超声换能器可包括：基板;基板上的多个第一电极层，第一电
极层之间具有间隔;基板和第一电极层之间的绝缘层;第一电极层上的支撑
部分;由支撑部分支撑的薄膜，在每个第一电极层和薄膜之间具有空腔;和
/或薄膜上的第二电极层。
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